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1. Моделювання компонентів монолітних інтегральних схем міліметрового діапазону на сполуках А3 В5

2. Simulation of monolithic integral microcircuits components of microwave combined A3 B5

Реферат:
1. У дисертаційній роботі проведено дослідження фізичних процесів у компонентах монолітних ІС і
моделювання характеристик компонентів міліметрового діапазону в субмікронних інтегральних структурах
на основі сполук AIIIBV, що обумовлене переходом технологій виготовлення інтегральних схем до
субмікронних розмірів активних областей компонентів (до 0,1мкм), необхідністю адекватного врахування
субмікронних ефектів в математичних моделях НВЧ і КВЧ ІС, аналізу і оптимізації параметрів і
характеристик субмікронних напівпровідникових структур, а також адаптації розроблених моделей до
використовування у САПР КВЧ пристроїв. Створено математичні моделі і алгоритми, що описують розподіли
електричного поля в тривимірних лініях передачі з складною топологією для монолітних інтегральних схем
міліметрового діапазону. Одержала подальший розвиток методика двовимірного моделювання вбудованих
компонентів монолітних інтегральних схем і процедури розрахунку параметрів ліній передачі для
схемотехнічного проектування .



2. The thesis research physical processes in components of monolithic IC and simulation of characteristics of
microwave components in submicron integral structures based on the junction AIIIBV , on this regard, passing
from fabrication of the integrated circuits to the submicron active areas sizes of components (to 0,1 micron), it is
necessary that the submicron effects in the mathematical models of microwave, analysis and optimization of
parameters and characteristics of submicron semiconductor structures to be calculate adequately, and also the
developed models for using in microwave design automation system of devices to be adopted. Mathematical
models and algorithms are created to describe the distribution of the electric field in three-dimensional transition
line with complex topology for the microwave monolithic integrated circuits. Developed method of two-
dimensional simulation of the embedded monolithic integrated circuits components and calculation procedure of
transition line circuit-engineering parameters are suitable for designing of circuit-engineering.
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